终稿修订日期：

稿件编号：

文章题目(一般不超20个字)
张星1，吕型1，2*（*为通信作者标记）（作者数量：≤7名；综述≤3名）
（1.作者单位全称，省 市 邮编；2.作者单位全称，省 市 邮编） 

摘要：要求300±50字；应有关键数据、主要结论，是一篇完整的短文，可独立使用；内容应包含与正文同等量的主要信息；用第三人称，不使用“本文”、“作者”等作为主语；应说明研究目的、实验方法、结果和结论等，重点是结果和结论。
关键词：关键词1；关键词2（5-8个）
中图分类号：（作者填写，编辑部核对和调整）  文献标识码：A   
Title（每个单词首字母大写）
Zhang Xing1，Lü Xing2,* 
(1. Department, City, City Zip Code, China; 2. Department, City, City Zip Code, China) 
Abstract: Purpose of semiconductor technology technology. Method of  semiconductor technology. Result of semiconductor technology semiconductor technology semiconductor technology semiconductor. Conclusion of semiconductor technology semiconductor technology semiconductor technology semiconductor. 
Keywords: key word1; key word2（5-8个）
EEACC：（作者填写，编辑部核对、调整）

（建议字数：技术文章4000-8000字；综述8000-10000字；包含清晰的微观研究图片和详细解释）
0  引言

建议包括以下内容：①概述所研究领域的背景；②介绍相关领域前人已有的研究成果（可以时间为主线进行主要研究成果的列举），论述存在问题或不足；③进而引出作者研究的目的；④概括本文开展的研究工作。应言简意赅，不要与摘要、结论雷同，不要成为摘要的注释。常识性知识不长篇赘述。
若引用他人的成果，须标出参考文献（在引用处对引用的文献按照在文稿中出现的先后用阿拉伯数字连续排序，将序号置于方括号内，并视具体情况把序号作为上角标或作为语句的组成部分）。引言中一般无插图、列表和公式推导。

1  理论分析 / 实验
1.1 图的规范化
要求：插图用矢量图格式，一级图题需中英文对照。图中量的意义要在正文中加以解释。按在论文中出现的先后顺序编号并排在正文相应位置，在图下标注图题，有分图时分图用（a）（b）（c）等标识并给出分图题。
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（a）恒定衬底热导率    （b）随温度变化的衬底热导率

图1 总栅宽为120 nm功放芯片的温度-电流曲线

Fig.1  Temperature-current curve of a power amplifier chip with a total gate width of 120 nm
1.2 表格的规范化
要求：表格应采用三线表，一级图题需中英文对照。表格的设计应该科学、明确、简洁，具有自明性。表身中同一栏各行的数值应以个位（或小数点）对齐，且有效位数相同。上下左右相邻栏内的文字或数字相同时，应重复写出。表中“量”的意义要在正文中加以解释。

表1 所得到的电学性质参数总结

Table 1 Summary of the obtained electrical property parameters

	 I/A
	V/V
	L/H
	d/nm
	P/W

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2  结果与讨论
    xxxx
3  结论（综述用“结语”作标题）
要求：结论以正文中的实验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，完整、准确、简洁地指出以下内容：①对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性；②与先前发表过的研究工作的异同；③本文在理论上和实用上的意义及价值；④进一步深入研究本课题的建议。

参考文献：（采用标准GB/T 7714—2015）（技术文章≥12篇；综述≥25篇；以业内近期主流文献为主，且应有一定量英文文献，中文文献附英文格式。）参考文献按在正文中出现的顺序编号，用方括号标于引文处右上角，并与文末参考文献序码对应一致。请勿引用尚未公开发表的资料，著录项目齐全。

作者简介：

作者和通信作者（在校学生提供导师）简介。附第一作者近期一寸免冠证件照片（JPG格式，底色不限）。姓名（出生年—），性别，出生地（具体到市县），学历，职称，研究方向或技术专长。

创新点（创新点应包含参数指标上的提升或工艺手段的创新，放原文末尾）：

xxxx；

xxxx；
xxxx。
其他要求：

文责自负，不要求双栏格式；

（2）提交终稿同时应补充后修改续联系人，格式为：
姓名：韩静 

电话：158xxxxxxxx
邮箱：HJ@163.com
修改说明：xxxx（修改稿在此备注，终稿删除）
照片尺寸为20mm*30mm；最好不用红色背景












